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摘要(译)

一种钕掺杂氯锗酸盐上转换发光材料，其化学式为R2GeCl6：xNd3+，
其中，R是锂元素，钠元素，钾元素，铷元素，铯元素中的至少一种，x
为0.01～0.08。该钕掺杂氯锗酸盐上转换发光材料的光致发光光谱中，
钕掺杂氯锗酸盐上转换发光材料的激发波长为796nm，在469nm波长区
由Nd3+离子2P3/2→4I15/2的跃迁辐射形成发光峰，可以作为蓝光发光材
料。本发明还提供该钕掺杂氯锗酸盐上转换发光材料的制备方法及使用
该钕掺杂氯锗酸盐上转换发光材料的有机发光二极管。
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